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MJE13001是小功率高压高速开关三极管，典型应用：荧光灯电子镇流器。它采用TO-92封装，管脚排列如图：
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MJE13001主要参数：

集电极-基极最高耐压VCBO=500V 

集电极-发射极最高耐压VCEO=400V

发射极-基极最高耐压VEBO=9V

集电极电流IC=0.3A

耗散功率PC=7W

结温Tj=150℃

贮藏温度TSTG=-50~150℃

直流放大系数HFE=8~40

3DD13001是硅NPN型小功率开关三极管，主要用于节能灯电子镇流器、手机充电器等开关电源电路。3DD13001具有击穿电压高、反向漏电流小、开关速度快、饱和压降低、高温性能好等特点。采用TO-251封装的3DD13001管脚排列如图：

[image: image2.png]TO—251

1.BASE

2.COLLECTOR

IEMITTER

N




１脚：基极； ２脚：集电极； ３脚：发射极

3DD13001主要参数：

集电极最大耗散功率PCM=1.2W (Tamb=25℃)

集电极最大允许电流ICM=0.2A

集电极-基极反向击穿电压BVCBO=600V

集电极-发射极反向击穿电压BVCEO=400V

发射极-基极反向击穿电压BVEBO=7V

结温Tj=150℃

贮藏温度TSTG=-55~150℃

直流放大系数=8~40  
MJE13002是高压高速开关三极管，国产同类型号为3DD13002。它主要用于电子节能灯、日光灯电子镇流器，以及其它开关电路中。MJE13002(3DD13002)采用TO-126封装的外形尺寸和管脚排列如图：

[image: image3.png]TO-126




MJE13002(3DD13002)主要参数

VCBO=600V       VCEO=400V            VEBO=7V

IC=1A             PC=1.2W

Tj=150℃          TSTG=-55~150℃

ICBO=100μA       IEBO=100μA            HFE=10~40

VCE(sat) =0.5V     VBE(sat) =1.0V

fT=4MHz          Tf=0.6μs
MJE13003是主要用于节能灯及荧光灯电子镇流器的高反压大功率开关三极管，硅NPN型，采用TO-126封装，它的外形和管脚排列如下：
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MJE13003主要参数

集电极-基极电压VCBO 700 V     集电极-发射极电压VCEO 400 V

发射极-基极电压VEBO 9V        集电极电流IC 2.0 A

集电极耗散功率PC 40 W

最高工作温度Tj 150 °C         贮存温度Tstg -65-150 °C

集电极-基极截止电流ICBO (VCB=700V) 100 μA

集电极-发射极截止电流ICEO (VCE=400V,IB=0) 250 μA

集电极-发射极电压VCEO (IC=10mA,IB=0) 400 V

发射极 -基极电压VEBO (IE=1mA,IC=0) 9 V   直流电流放大倍数5~40

3DD13005是高反压大功率开关三极管，硅材料NPN型，平面扩散工艺制造，开关速度快，耐压高。主要用于大功率节能灯、日光灯电子镇流器以及其它功率开关电路。采用TO-220封装的3DD13005管脚排列如下图：

[image: image5.jpg]5|
Cp

12PAK
(TO-262)




１脚：基极； ２脚：集电极； ３脚：发射极

极限值(除非另有规定Ta=25℃) 参数名称 符号 额定值 单位 集电极-发射极反压 V CEO 400 V 集电极-基极反压 V CBO 700 V 发射极-基极反压 V EBO 9 V 集电极电流 Ic 4 A 耗散功率 ( Tc=25℃) Pc 75 W 结温 Tj 150 ℃ 贮存温度 Tstg -55~150 ℃ 

电特性 ( Ta=25℃)

共发射极直流电流放大系数 H FE V CE =5V，Ic=1A 10 40   
集电极 -发射极饱和电压 V CE(Sat) Ic=2A，I B =0.5A - 0.6 V 

MJE13005是高反压高速开关三极管，主要用于大功率节能灯及荧光灯电子镇流器、开关电源、电子变压器及功率开关转换电路等。具有耐高压、开关速度快、安全工作区宽、符合 RoHS 规范等特点。采用TO-262封装的MJE13005外形及管脚排列如下
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MJE13005主要参数：

集电极-基极最高反向耐压VCBO：700V

集电极-发射极最高反向耐压VCEO：400V

发射极-基极最高反向耐压VEBO：9V

集电极最大允许电流ICM：5A

集电极最大耗散功率PCM：75W

最高工作结温TJM：150℃

贮存温度TSTG：-65~150℃

集电极-基极截止电流ICBO：100μA (VCB=700V)

MJE13006、MJE13007是高反压大功率开关三极管，硅材料NPN型，适用于开关稳压器、电子变压器、电机控制等功率开关电路。MJE13006/13007采用TO-220外形封装，管脚排列如图所示
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MJE13006/13007的极限值参数：

集电极-基极电压VCBO：MJE13006: 600V；MJE13007: 700V

集电极-发射极电压VCEO：MJE13006: 300V；MJE13007: 400V

发射极-基极电压VEBO：9V

集电极电流IC：8A        集电极耗散功率PC：80W (Tc=25℃)

结温Tj：150℃           贮藏温度TSTG：-65~150℃

MJE13006/13007电参数：

集电极-发射极反向击穿电压BVCEO：MJE13006 300V; MJE13007 400V (IC=10mA; IB=0)

直流放大倍数HFE：5~60                           特征频率fT：4MHz

MJE13008、MJE13009是硅NPN型大功率高速开关三极管，具有耐压高、开关速度快、耗散功率大、电流特性好等特点。主要用于开关电源、电机控制等功率开关电路中。MJE13008/13009采用TO-220封装，它们的引脚排列如图所示

其中集电极C与散热片是相连的。

MJE13008/13009主要参数：

C-B最高反向耐压VCBO：MJE13008:600V; MJE13009:700V

C-E最高反向耐压VCEO：MJE13008:300V; MJE13009:400V

E-B最高反向耐压VEBO：9V    集电极最大平均电流IC：12A

集电极最大耗散功率PC：100W   最高结温Tj：150℃

贮存温度TSTG：-65~150℃   直流放大系数HFE：6~40

特征频率fT：4MHz
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